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OVERENIE VYPOCTU OBVODOVYCH VELICIN ELEKTRICKEHO OBVODU S JEDNYM
ZDROJOM

CIEL HODINY :
1. Porovnanie nameranych a vypocitanych veli¢in v obvode s jednym zdrojom.

MERANY OBIJEKT : Rezistory Ri= 100 Q, Ro= 200 Q, R3= 300 kQ, R4= 400 kQ, Rs= 500 k<,
Re= 1 kQ.

DANA ULOHA:

1. Nakreslite schému zapojenia pre overenie vypoctu obvodovych veli¢in elektrického
obvodu s jednym zdrojom v programe MULTISIM.

2. Vypocitajte dany obvod metddou zjednodusenia obvodu.

3. Porovnajte namerané a vypocitané hodnoty a vypocitajte percentualnu odchylku
nameranych hodnét.

SCHEMA ZAPOJENIA MERACIEHO OBVODU:
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POSTUP PRI MERANI :

1. Nakreslite schému zapojenia pre overenie vypoctu obvodovych veli¢in elektrického
obvodu s jednym zdrojom v programe MULTISIM podla predliohy.

2. Overenie vypoctu obvodovych veli¢in elektrického obvodu s jednym zdrojom
zrealizujeme pomocou analyzy "DC Operating Point"
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3. Pre marenie pridov v obvode je potrebné nastavit parameter analyzy, ktory by
zodpovedal velkosti pradu, ktory prechadza prislusnym rezistorom. Preto stlacte
"Add device/model parameter', vyberte prislusny rezistor podla oznacenia v

schéme (napr. rrl), v Casti "Parameter" vyberte obvodovu veli¢inu "i"

prechadzajlci prisluSnym rezistorom. Stlacte OK.
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R 4 DC Operating Point Analysis
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4. Po tom, Co nastavite parametre pridov pre vSetky rezistory v obvode (rrl - rr6)

pridajte tieto parametre do Casti "Selected variables for analysis" pomocou
tlacitka "Add".

L4 DC Operating Point Analysis H
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5. Stlacte tlacitko "Simulate" a opiSte hodnoty napati a prudov do tabulky.
6. Hodnoty prudov zapiste do tabulky.

7. Porovnajte namerané a vypocitané hodnoty.
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8. Pre overenie hodnoty celkového odporu obvodu pripojte

Ohmeter, podla nasledujuceho obrazka.

k zapojeniu rezistorov

9. Stlacte tlacitko "RUN" a odcitajte hodnotu odporu R a zapiste ju do tabul'ky

TABULKY :

Tabulka €. 1. vypoctu obvodovych veli¢in elektrického obvodu s jednym zdrojom
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VZOROVY VYPOCET :

e pre vypocet percentualnej odchylky

Lo =1on 10996 -
I

2v

—’25:

kde: Is — percentualna odchylka prudu I,
Iov — vypocitana hodnota pradu
In - namerana hodnota pradu

VYHODNOTENIE :
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